
詳しくは研究室ホームページをご覧ください。
https://aki.issp.u-tokyo.ac.jp/

（こちらのQRコードからもアクセスできます→）

半導体量子ナノ構造の光物性や、それに基づく利得スイッチ半導体
レーザー、太陽電池デバイス物理、生物発光・生物機能物理などを、
レーザー分光・顕微分光・光学計測技術を用いて研究しています。
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半導体量子構造の光物性と光デバイス物理
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